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Introduction :

Simulations : Quel cristal moléculaire choisir ?

Première étape : la cavité UV

Seconde étape : Dépôt sur GaN 

Perspectives :
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photon, exciton du 
cristal moléculaire , 

exciton du semi-
conducteur

couplage

fort
[2] combiner les          

avantages des deux 
types d’excitons

[2] Agranovich et al., Solid Sate Comm. (1997)

[1] Semond et al., Appl. Phys. Lett.  (2005)
Excitons du cristal moléculaire : temps radiatif très court
Excitons du semi-conducteur : injection électrique possible
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Ecris.mol. - EGaN = 165 meV (EGaN = 3,5 eV)
il faut Ecris. mol. = 3,665 eV

2 ,0 2 ,2 2 ,4 2 ,6 2 ,8 3 ,0 3 ,2 3 ,4 3 ,6 3 ,8 4 ,0

[4 ] 3 .6 5  e V  !!

 O
pt

ic
al

 D
en

si
ty

 E n e rg y  (e V )

(C
6
H

5
C

2
H

4
-N H

3
)

2
P b C l

4
(C

6
H

5
C

2
H

4
-N H

3
)

2
P b I

4

 

 

Pérovskite UV: (C 6H5C2H4-NH3)2PbCl4
Ecris. mol. = 3,65 eV

Pérovskite
(PPSM, LPQM)

miroir 
diélectrique (LPN)

substrat

miroir métallique 
(Aluminium 20 nm, LPN)

Test de dépôt par « spin-
coating » de la pérovskite UV 

sur du GaN (PPSM, LPQM)

Dépôt sur GaN 
possible par « spin-

coating »

Maîtrise de  l’épaisseur de la couche de pérovskite UV sur le GaN
Une première cavité hybride test fermée par un miroir d’aluminium
Une cavité hybride optimisée fermée par un miroir diélectrique
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